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В работе методом молекулярной динамики проведено исследование процессов взаимодействия ионов гелия с энергиями из диапазона 10 эВ‑1мэВ с мишенью из вольфрама. Вольфрам и композиты на его основе является перспективным материалом для использования в термоядерных реакторах будущего поколения [1,2]. Для математического моделирования воздействия различных видов облучения на вольфрам в основном используется метод молекулярной динамики.    В работе получены результаты численного моделирования: пороговая плотность энергии, приводящие к структурным изменениям в облучаемой мишени в зависимости от энергии иона гелия. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и МОКНСМ в рамках научного проекта №20-51-44001.
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